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Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACION A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION: Gestionar la adquisicion, la estructuracién, el analisis y la visualizacion de
datos e informacion en el ambito de especialidad, y valorar de forma critica los resultados de dicha gestion.

2. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendran los titulados vy tituladas.

METODOLOGIAS DOCENTES

- Sesiones de teoria

- Sesiones de problemas

- Entrega de problemas

- Exdmenes con preguntas cortas y problemas
- Presentaciones orales
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos de aprendizaje de la asignatura:

El objetivo de este curso es ensefar a los estudiantes a un nivel introductorio los principios fisicos de dispositivos semiconductores y
ofrecerles una visidon general acerca de las razones por las cuales los dispositivos semiconductores son la base de la industria de la
electrdnica, que parece ser la industria mas grande en el mundo.

En particular, se ensefa a fondo los fundamentos fisicos para, a continuacién, presentar en detalle diodos y bipolares. Ademas, se
hara una breve descripcion y analisis de las propiedades fundamentales de los dispositivos electronicos basicos.

Resultados de aprendizaje de la asignatura:
- Capacidad para analizar y predecir el comportamiento general de los dispositivos semiconductores.

- Capacidad para cuantificar las propiedades eléctricas.
- Capacidad para obtener los diferentes modelos eléctricos que deben aplicarse en el analisis y disefio de circuitos.

HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas aprendizaje auténomo 86,0 68.80
Horas grupo grande 39,0 31.20

Dedicacion total: 125 h

CONTENIDOS

(CAST) 1. Fundamentals

Descripcion:

- Crystal structure

- Atomic structure and wave properties
- Energy bands

- Carrier concentrations

- Currents in semiconductors

- The continuity equation

Dedicacion: 60h
Grupo grande/Teoria: 17h 30m
Aprendizaje autonomo: 42h 30m

(CAST) 2. P/N juntions

Descripcion:

- Band diagram in thermal equilibrium
- Electrostatics

- Steady state I-V characteristics

- Small signal model

- Junction breakdown

Dedicacion: 30h
Grupo grande/Teoria: 7h 30m
Aprendizaje autonomo: 22h 30m
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(CAST) 3. Bipolar junction transistor.

Descripcion:

- The transistor effect

- Band diagram

- Common-base I-V characteristics
- Ebers-Moll model

- Small signal model

- Non idealities

Dedicacion: 30h
Grupo grande/Teoria: 8h
Aprendizaje autonomo: 22h

(CAST) 4. Other electron devices

Descripcion:
- Description and analysis of basic optoelectronic devices like photoconductors, photodiodes, solar cells, LED's, lasers, TFT, etc.

Dedicacion: 5h
Grupo grande/Teoria: 2h
Aprendizaje auténomo: 3h

SISTEMA DE CALIFICACION

Examen final: 45%
Examen parcial y controles: 45%
Presentacion oral: 10%
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